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ERLAUTERUNGEN
" Fir Umgebungstemperatur 5 = 45°C,
Bei hiheren Umgebungstemperaturen Stromraduzierung. -
**) Fiir Umgebungstemperotur g == 25°C -5 grd.
Bastellbereichnung  einer  Germanium-
Cleichrichterdiode mit einer Nennsper- o onium.Gleichrichterdiods GY 113
sponnung von URN == 100 V: (TGL 200-8353)
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